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应用于 ＷＣＤＭＡ的高效率 Ｆ类功率放大器及数字预失真
季连庆　 徐志明　 周健义　 翟建锋

（东南大学毫米波国家重点实验室，南京 ２１００９６）

摘要：采用Ｃｒｅｅ公司的ＧａＮ晶体管ＣＧＨ４００１０，设计了一个工作在２１２ＧＨｚ，用于ＷＣＤＭＡ的带有数字预
失真的高效率Ｆ类功率放大器，以实现其高效率和高线性度．经过连续波信号测试，设计完成的Ｆ类功率放
大器实现了７５２％的功率附加效率和３９４ｄＢｍ的最大输出功率．对峰均比为７１ｄＢ、带宽为２０ＭＨｚ的４
载波ＷＣＤＭＡ信号，经过数字预失真线性化技术后，Ｆ类功放在３３３ｄＢｍ的平均输出功率下，输出信号的
邻信道功率比分别由－２８３和－２７５ｄＢｃ降低到－５１９和－５４０ｄＢｃ．功放的漏极效率达到３７８％．所设
计的功率放大器可用于ＷＣＤＭＡ系统中．
关键词：数字预失真；功率附加效率；漏极效率；邻信道功率比；效率；线性度；Ｆ类功放
中图分类号：ＴＮ７２２
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